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LABORATOIRE AMPÈRE (UMR 5005 DU CNRS)

Département énergie électrique:

- Électronique de puissance

- Haute tension

- Compatibilité électromagnétique

- Modélisation électromagnétique

- Système de stockage de l’énergie électrique André Marie Ampère
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CONTEXTE
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Source : Tournier, Dominique, Mémoire de thèse - 2012/07/12 - T1  -

"Des composants de puissance aux systèmes intégrés haute température 

en technologie Grand-Gap". DOI  - 10.13140/2.1.4325.9680



CONTEXTE

4Le vieillissement reste une inconnue.

Modes de défaillance de Mosfet SiC.

Source : G. Bower, P. Rogan, J. Kozlowski, and M. Zugger, 

“SiC power electronics packaging prognostics,”

in IEEE Aerospace Conference, Big Sky, MT, USA, March 2008.Décollement de fil de bonding.

Source : G. Bower, P. Rogan, J. Kozlowski, and M. Zugger, 

“SiC power electronics packaging prognostics,”

in IEEE Aerospace Conference, Big Sky, MT, USA, March 2008.
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Surveillance

• Rdson : Résistance à l’état 

passant avec 

Rdson = Vds/Ids

• Vgs : tension grille source -

Plateau Miller

• Tj  : Température de 

jonction



PREMIER MONTAGE

•Proposé par la thèse de Diego Velazco
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ÉTUDE DE LA LINÉARITÉ
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ÉTUDE DU RETARD
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DEUXIÈME MONTAGE

Source : U.CHOI, F. BLAABJERG, S. MUNK-NIELSEN, « condition monitoring of IGBT Module for reliability improvement of power converters », Center of Reliable Power Electronics (CORPE) 

Department of Energy Technology, Aalborg University, Denmark
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ÉTUDE DU RETARD
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CONCLUSION

Evaluation performance

•premier montage : erreur relative : 0,01% à 0,1%

retard  :             <40 ns

•deuxième montage : erreur relative: 0% à 3.10−7%

retard             :  52 ns<retard<64ns

Perspective

•Réalisation de la carte électronique

•Test sur banc de puissance
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